UKD 621.382.3

NORMA BRANZOWA

ELEMENTY

POLPRZEWODNIKOWE Tranzystory

BF 458

i BF 459

__BN-83
3375-31/07

typu BF 457,

Grupa katalogowa 1923

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 krzemo-
we, planarne tranzystory n-p-n $redniej mocy wielkiej
czestotliwosci typu BF 457, BF 458, BF 459 w obudo-
wie plastykowej do zastosowan powszechnego uzytku
oraz w urzadzeniach, w ktérych wymaga si¢ zastosowa-
nia elementéw o wysokiej i bardzo wysokiej jakosci.

Tranzystory sg przeznaczone do pracy we wzmacnia-
czach duzych sygnatéw wielkiej czestotliwosci oraz
w stopniach wyjsciowych wzmacniaczy wizyjnych od-
biornikéw TV czarno-biatej i kolorowe;.

Kategoria klimatyczna — wg PN-73/E-04550/00 dla
tranzystoréw:

— standardowe) jakosci (poziom jakosci I) —
40/125/04, : P
— wysokiej jakosci (poziom jakosci III) —
40/125/21,

— bardzo 'wysoki'ej jakoSci (poziom jakosci 1V) —
40/125/56.

2. Przyklad oznaczenia tranzystoréw
a) standardowej jakos$ci:
TRANZYSTOR BF 458
b) wysokiej jakosci:
TRANZYSTOR BF 458/3
c) bardzo wysokiej jakosci:
TRANZYSTOR BF 458/4

BN-83/3375-31/07
BN-83/3375-31/07

BN-83/3375-31/07

3. Cechowanie tranzystoréw powinno zawieraé nastg-
pujace dane: <

a) nazw¢ producenta lub znak fabryczny,

b) oznaczenie typu,

c) oznakowanie dodatkowe dla tranzystorow wyso-

#

kiej. i bardzo wysokiej jakos$ci. Tranzystory wysokiej

jakosci powinny by¢ znakowane cyfra 3, a tranzystory
bardzo wysokiej jakosci cyfra 4 umieszczona po ozna-
czeniu typu.

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzen tranzystora —
wg rysunku i tabl. 1.

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta
— CE 39.
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Tablica 1. Wymiary obudowy CE 39

Symbol Wymiar, mm.
wymiaru ) :
min typ max
A 10,16 _ — 11,43
B 2,29 —_ 3,04
b 0,64 — 0,88
c 0,39 0,5 0,63
D 7,12 — 8,36
d - 1.2 e
e 2,04 2.3 2,54
/ 15,12 15,5 16,63
Iy — 2,0 —
D p 2,54 — 3,30
5 3,31 3,75 4,44

5. Badania w grupie A, B, C i D — wg BN-80/

3375-31/00 p. S.1.

6. Wymagania szczegbétowe do badaf grupy A, B, C

i D

a) badania podgrupy Al — sprawdzenie wymiarow

@ p, I, b wg rysunku i tabl. 1,
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b) badania podgrupy A2 — sprawdzenie podstawo-
wych parametréw elektrycznych wg tabl. 2,

c) badania podgrupy A3 — sprawdzenie drugorzed-
nych parametréw elektrycznych wg ‘tabl. 3,

d) badania podgrupy A4 — sprawdzenie parame-
trow elektrycznych w t.m = 125°C (poziom III i IV) wg
tabl. 4,

e) badania podgrupy Bl i ClI

— sprawdzenie wytrzymatosci mechanicznej wypro-

wadzen: proba Ub, metoda 3, 5N, 3 cykle; préba Ua,,

5 N,

— sprawdzenie. szczelnos$ci: prOba Ql, poziom nie-
szczelnosci 6,65 - 10 Pa - dm®/s,

f) badania podgrupy B3 i C9 — sprawdzenie wy-
trzymato$ci na spadki swobodne: polozenie tranzystora
w czasie spadania wyprowadzeniami do gory

g) badania podgrupy B4 i C4 — sprawdzenie wy-
trzymatosci na udary wielokrotne: mocowanie za obu-
dowe,

h) badania podgrupy B5 i C5 — sprawdzenie wy-
trzymatosci na nagle zmiany temperatury: T4 = -55°C,
Tz = 155°C (poziom III i IV)

1) badania podgrupy B6 i C6 — sprawdzenie odpor-
no$ci na narazenia elektryczne: uklad OB wg PN-78/
T-01515 tabl. 7 tams = 25°C; Ic = 12 mA, U= 100 V
dia BF 457; Ic = 7 mA, Uce = 170 V dla BF 458
Ic = 6 mA, Ucg = 200 V dla BF 459, '

j) badania podgrupy C2 — sprawdzenie parametrow
elektrycznych wg tabl. 3,

k) badania podgrupy C3 — sprawdzenie masy wy-
robu: 0,7 g,

) badania podgrupy C4

— sprawdzenie wytrzymatosci na przyspieszenia sta-
te: kierunek probierczy — obydwa kierunki wzdtuz osi
wyprowadzen, mocowanie za obudowg,

— sprawdzenie wytrzymato$ci na wibracje o statlej
czgstotliwodci (poziom 1) oraz o zmiennej czgstotliwosci
(poziom III i IV)., mocowanie za obudowg,

— sprawdzenie wytrzymatoséci na udary wielokrotne:
mocowanie za obudowg,

m) badania podgrupy C5 — AQL 4,0; temperatura
kapieli lutowniczej 235°C,

n) ‘badania podgrupy C7 — sprawdzenie wytrzyma-
foSci na -zimno — 55°C,

0) badania podgrupy C8 — sprawdzenie wytrzyma-
to$ci na suche goraco (poziom III i IV) 155°C,

p) badania podgrupy C10 — sprawdzenie wymiaréw
@ p, I b wg rysunku i tabl. I, _

r) badania podgrupy D1 —- sprawdzenie odpornosci
na niskie ci$nienie atmosferyczne: temperatury naraze-
nia 25°C, '

s) badanie podgrupy D4 — spradeeme wytrzyma-
losci na plesh — po. badaniu. brak porostu plesni,

t) badanie podgrupy D5 — sprawdzenie wytrzyma-
tosci na mgle solng: polozenie tranzystora dowolne,

u) badanie podgrupy D2 — sprawdzenie wytrzyma-
toéci na rozpuszczalniki: alkohol etylowy, aceton,

w) badanie podgrupy D3 — sprawdzenie palnosci:
brak palnosci zewngtrznej,

z) parametry ciektryczne sprawc’zam w czasie 1 po
badaniach grupy B, C, D wg tabl. 5.

Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A2 (poziom I, III i IV)

0 i s Metoda Wartoéci graniczne
znaczenie omiaru Jed-
Lp. literowe P . - Warunki pomiaru BF 457 | BF 458 BF 459
arametry wg PN-74/ o nostka
p T-01504 min | max | min | max | min| max
] 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11
1 | Usrceo! ark. 07 Ic =10 mA, Is = 0 160 | — | 250 — | 300 —
2 U(ymcao ark. 04 Ic= 100 ].IA, Ir = 0 \% 160 — 250 —— 300 —
3 Usries0 ark. 04 Ie=100 uA, Ic= 0 S| — 5] — 5| —
ch =100V : -— 50 — e — e
4 Icyo ark. 0§ ]5 = ( Uca= 200V nA -_— — — 50 . —_
| - Ucs=250V o [ o | e | ow | =] 50
5 | hug ark. 08 |7c =30 mA U= V| — 2% = | 251 — § 25§ —
" Pomiar impulsowy ‘l,-, < 300 ps; & < 2%.
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Tablica 3. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A3 i C2 (poziom, I, III i IV)

: Metoda Wartosci graniczne
Oznaczenie —— Jed-
Lp. hterov:e wg PN-74/ Warunki pomiaru — BF 457 | BF 458 | BF 459
RS T-01504 min | max| min§ max | min| max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10] 11
I | Ucka ark. 06 | Ic =30mA, I;=6mA v.l—]1t]l—t1|—] 1t
2 1 fF - ark. 24 Ic =15mA,Uce=10V,f,=10MHz | MHz | 40 | — | 40} — | 40| —
3 Ccro ark. 22 UCB"—', 30V, Ig=0 f»=1MHz pF s 6 25 6 s 6
V' Pomiar impulsowy 1, < 300 ps; 6 < 2%. .
Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A4 (poziom III i IV)
: Metoda | Wartosci graniczne
Oznaczenie omiaru 6 Jed- .
literowe p Warunki pomiaru BF 457 | BF 458 | BF 459
P wg PN-74/ nostka
pa T-01504 | min | max | min | max | min| max
1 2 3 4 516171 81]19]10
Ucs=100 V, Iz =0, tums = 100°C — |15l —=1 ==
Icso ark. 05 Ucs=200V, 1= 0, tum = 100°C pA — | — ] — 15—} —
Ucs= 250 V, lg= 0, tams= 100°C —_— — — — — 15
Tablica 5. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C, D (p. I, III i IV)
Oznacze- | Metoda Wartosci graniczne
nie litero-| pomiaru : . Podgrupa Jed- :
Lp. we para- | wg PN-74/ Warunki pomiaru badas nostka BF 457 | BF 458 | BF 459
metru T-01504 - | min | max | min { max | min| max
1 2 3 -4 5 6 7 8 9 {10 ¢ 11} 12
Ucs= 100V Ig=0 Bl, B3, B4, - | 0] -} ==} =1 —
T ‘ B B, €1, L2 ‘
Us=200V 1:=0 | 3 4 cs. Ml Bl S Ml B
Us=250V Isy=0 | C7, 09, DI”| | —|—~|—|—|—] 50
Ucs= 100V Ig=0 — 1250} — |~ | — ] =~
1 Icso ark. 05 Ucs=200V Ig=0 B6, C6, C8 — —{ — |25 — | —
Ucp=250V I:=0 - — i — ] —1—1§25
Ucs= 100V ;=0 —|l W] —f==]=
Ug=200V Ig=0 | C2¥ A — | — | — | 20 — ] —
Ucs=250V I;=0 —_ — — — — 20
Bl, B3, B4,
BS, Cl1, C2
L 3 b ) —_ ﬁ) —_ —_—
| C3, C4, C5, 25 23 2
~ 1) .
2 | hu? | ark. 08 | Ic=30mA,Ue=10v | S DU |
| B6, C6, C8 20— 120 —)20) —
Cc2¢ 0 )|-—-J10f—}f10f—

) "W ceasie badania.

2 Pomiar impulsowy: 7, < 300 ps; & < 2%.

¥ W czasie badania odpornoéci na suche goraco fum = 125°C.
¥ W czasie badania odpornoéci na zimno.

7. Pozostale postanowienia — wg BN-80/3375-31/00.

KONIEC

Informacje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowmjgca morme¢ — Naukowo-Produkcyjne Cen-  PN-74/T-01504/22 Tranzystory. Pomiar pojemnoéci Ccpo i Crro

trum Péiprzewodnikéw, Warszawa ul. Komarowa 5. PN-74/T-01504/24 Tranzystory. Pomiar modutu |h2i] w zakresie
2. Normy zwigzane w.cz. i czestotliwosci fr

PN-73/E-04550/00 Wyroby elektrotechniczne. Proby §rodowiskowe.  PN-78/T-01515 Elementy polprzewodnikowe. Ogdllne wymagania
Postanowicnia ogodlne i badania

PN-74/T-01504/04 Tranzystory. Pomiar napi¢¢ przebicia U(.u)cm BN-80/3375-31/00 Elementy po&lprzewodnikowe. Tranzystory malej
i Uamsso ‘ mocy wielkiej czg¢stotliwo$ci. Wymagania i badania

S TRgORS P??.if.if’“ff:@?"Eﬁi’;ﬁﬁiﬁ"‘i)ﬁ” 3. Symbol wg KTM
i Use mevedy. fapulsows " BF 457 — 1156223301000
sal
PN-74/T-01504/07 Tranzystory. Pomiar napi¢cia przebicia Uaniczo, BF 458 — ”56_223302001
‘ BF 459 — 1156223303002
Unmcss, Unmcsa Uwnmcsx metodg impulsowg

PN-74/T-01504/08 Tranzystory. Pomiar A; sz metodg lmpulsowa 4. Wartoéci dopuszczalne — wg tabl. I-1 oraz rys. I-1 i I-2,
Tablica 1-1
Oznaczenie A ’ Jed- Wartosci dopuszczalne
Lp. g Nazwa parametru -
L 1. P BF 4_57 BF 458 | BF 459
| - 2 3 _ 4 3 6 7
-4 -
1| Uecso Napiecie kolektor-baza ' 160 250 300
2 ) Uceo Napigcie kolektor-emiter A% 160 250 300
3| Usso Napiecie emiter-baza ' ' 5
4| Ic Prad kolektora 100 s
S| Is | Prad bazy mA 50
L 6] Iou Maksymalny prad kolektora #’ e 300
T Pa Catkowita moc wejsciowa |tam < 25°C 1,2
stala lub Srednia na wszyst- W :
kich elektrodach przy Pease < 45°C ‘ 10
8 Temperatura zlgcza ; 150
9 tam Temperatura otoczenia w czasie pracy °C -40 + 125
10 1y Temperatura przechowywania . -55 = 155
Aot L ‘
7% o=V T8F 957,58 57
LY
i P
. X == BF 457, 158, 459
74 —1 160V it
' 1 \ o S i< 10us
1250V} 2 | P
6'5 Z N 2
s —300V : 100 5
{ \ 100 HH
¥ : 1\ 1 00
jl’ N
2 ' v {
N 10W
12 | J‘ Mo T 5w
0BG W T 150 tamp o o
¢ N
Repi-a € 104°C/W case b mlb‘“ =z Ll
Rij=c < 105°CIW - . W

Rys. I-1. Zaleznoéé tempcraturowa catkowitej mocy wejéclowej
= ftams) Rys. 1-2. Obszar bezpiecznej pracy




Uee -

warto$¢ napigcia kolektor-emiter, przy ktorej modul matosygnatowego
wspolczynnika wzmocnienia pragdowego |h2i| maleje do 80% swojej wartosci
osiggnigtej przy Uce = 50 V

Informacje dodatkowe do BN—83/3375-31/07 5
5. Dane charakferystyczne — wg tabl. I-2 4 [-3 oraz rys. I-3 + I8,
Tablica I-2
L Oznaczenie o I—— Warunki Jed- Typ
p- parametru P pomiaru nostka BF 457 BF 458 BF 459
| min | typ |max | min | typ | max | min | typ | max
1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11 {12 |13} 14
. Napig¢cie przebi- Ic=100 pA 1l | N
l Utsmicso cia kolektor-baza| Ip=10 0 o o
Napigcie przebi- _
2 Usriceo' | cia kolektor-emi- §C=é0 it A% 60 — | — 1250 — | — |300}| — | —
ter .
Napig¢cie przebi- Ie=100 pA I 1 1
] Utsmizso cia emiter-baza Ie=0 . . ,5
Prad zerowy Mo W ¥ il Bl A Bl Muutl Ml Ml Sl B
4 Iczo kolektora Ucs=200 V nA el el el e R =1 B B
cs=250 V — | -] -] =] =] =}—1]—150
Napi¢cie nasy- _
5 Uck sar - cenia kolektor- ﬁcz gOmn;A \% — 105 1| — 105 1t |— 105 1
~emiter ? | '
Statyczny wspOt- |
0 czynnik wzmoc- Uce=10 V . . _ .
. haie nienia prgdowe- Ic=30 mA 45 140 43 g40 el
g0 ‘
Pojemno$é¢ zla- | Ucs=30 V | | .
7 CC_BO cza kolektora f=1 MHz pF — |4 4.5 | 4.5
Czgstotliwosé Uer=10:V |
8 | £r gr:nifm:’ Ic=15 mA | MHz | 40{90 409 [ — | 4090 | —
f=10 MHz
Ndpiecie kol Ic=60 mA
9 UCEK(HF) pigcie kolan- = 100°C A" — 130 -_— — {30 —_— saar, 30 s
kowe (tabl. I-3) f=10 MHz
') Pomiar impulsowy ¢, < 300 ps; & < 2%.
Tablica I-3
Nazwa QOkreslenia Oznaczenie
Napiecie ko- U CEK(HF)
lankowe
‘ h
przy wielkiej | 3/:‘“
czgstotli-
wosct -
80|~ -~ |
: :
% :
| .
i ]
0 50 Upe V
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r
k= %5._
15 21E 25°C
¢ |8F 457, 458, 459
Upe= 1ov.
! tamp =25 E‘F;
= ' -
1 .
0507 1 10 I mA)

700
620

500

20 —
IFZOOIJA
10
[
T =
0 10 20 30 40UgV

Rys. 1-3. Charakterystyka wyjéciowa

12 Ccno PF
BF 457,958,959
0 [ 11
' f=1MHz
8 (‘.—,tambz 2505.‘_-
6 -
{
0 5 10 15 20U,V
Rys. 1-4. Pojemnos¢ kolektor-baza w tunkcji napigcia kolektor-baza
Cceso = flUcs) ‘
Upe mY
8F 457,458, 459
UCE. 1UV
- tamb=125°f
01 1 10 I. mA
| 3B AR YA S

Rys. I-5. Napigcie baza-emiter w tunkeji pradu kolektora Use = fil¢)

WN=-B3/ 35 75 - 31707 I-B

Rys. 1-6. Wzgledny wspotczynnik statyczny wzmocnienia pradowego
w funkcji pradu kolektora hzir = fllc)

e
O[ar 457, 458, 459 47 1
1 -
=u .'_)\10?\
| ARY
1V V i
F=SOMHz"
10 tamb=25°£
7 7 T mA

Rys. I-7. Czestotliwosé graniczna w funkcji pradu kolektora fr= fll¢)
Ueg — parumetr

|h213| I T
—itl:=1Q7° G
40 .
30
20
10 4
0 4 8 12 % 20 29 28UV

[BN-83/3375-31/07-T- 8]

Rys. I-8. Modul matosygnalowego wspolczynnika wzmocnienia pra-
dowego w funkcji napiecia kolektor-emiter

|h2id = AUcy



